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1.0 Wprowadzenie

Uklad odchylania poziomego TX807 oparty jest na sprawdzong technologii (transformator sterujacy, tranzystor
wyjsciowy linii, FBT, etc) podobng do zngdujace) sie w typoszeregu TX90.

Zodad on mozliwie jak ngbardzig uproszczony do uzyskania oszczednosci kosztow bez zmnigszenia
odpornosci. Obwody maosygna owe zostaly wszystkie scalone w procesorze wizji 1COL. Narys. 1 pokazano
schemat ukladowy ukladu odchylania poziomego.

2.0 Opisfunkcjonalny
2.1 Stopien sterowania

Impulsy poziome H z wyprowadzenia 40 procesora wizji (IC01) zostga sprzezone ze stopniem sterowania
poprzez RV06. Transformator sterowania LLO1 odizolowuje blok obrdbki sygndu od bloku zasilania i
powoduje dopasowanie mocy. Stopien sterowania pracuje w trybie powrotu, t.zn. energia ngjpierw, gdy TLO1
jest wlaczony, magazynowana jest w uzwojeniu pierwotnym transformatora LLO1, a nastepnie przesylana jest
na uzwojenie wtdrne, gdy TLO1 zostge wylaczony.

Gdy sygnd poziomu H jest w gtanie wysokim, tranzystor sterujacy TLOL jest w nasyceniu i prad wzrasta
liniowo w uzwojeniu pierwotnym LLO1. Wskutek przeciwng polaryzagji nawiniec pierwotnego i wtornego
tranzystor linii TLOZ jest spolaryzowany zgporowo (t. zn. wylaczony).

Po uruchomieniu zasilanie poczatkowe dla stopnia sterowania dostarczane jest poprzez TLO3 z wyjscia UA
zadlacza. W warunkach ugtdonych zaslanie z UA zostge odlaczone przez TLO3 przy obecnosci VTU i
zaslanie doprowadzane jest poprzez DLOL z wyjscia +13VP transformatora powrotu (FBT) LLO5. Ma to
zapobiec temu, aby fluktuacje wywolane przez obciazenie foniczne na UA oddziayway na odchylanie poziome.

Jednoczesnie P’ (+13VP poprzez DLO1 z FBT) jest pobierane z UA +13V do zaslania ngpieciem + 5V S dla
microprocesora IR01 oraz ngpieciem +8.5VS da IC0O1, cdem zmnigszenia zuzycia mocy | zapobiezenia
przegrzaniom transformatora SMT.

Polaczenie to zmnig sza takze spadek napieciana+13V UA z SMT w trakcie przechodzenia z trybu gotowosci
STANDBY do normanego.

Gdy sygnd poziomu H wchodzi w stan niski, TLOL wylacza de. Energia uprzednio magazynowana w
pierwotnym uzwojeniu LLO1 zostgje przekazana do uzwojenia wtdrnego powodujac doplyw pradu do bazy
tranzystora linii TLO2, ktéry zostge teraz wprowadzony w nasycenie. Amplitude dodatniego pradu bazy
wyznacza RLO7, a pradu ujemnego kondensator CLO7. CL0O1-RL0O2 obnizga napiecie w kolektorze TLO1
dzieki indukcyjnosci uplywu LLO1, gdy TLO1 wylaczase.

Gdy sygnd poziomy zndw wchodzi w stan wysoki, TLO1 zostge wprowadzony w nasycenie i prad w
uzwojeniu witdrnym powoduje zmiane biegunowosci. Szybkosc zmian dib/dt tego ujemnego pradu bazy reguluje
indukcyjnosc uplywu uzwojeniawtornego LLOL tak, aby spowodowac optymalne wylaczenie TLO2.
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2.2 Stopien zasilania

Zagtosowany tutg tranzystor wyjsciowy linii TLO2 zawiera w tg samg obudowie diode tlumiaca
W warunkach ugtalonych S-kondensator CLO5 jest dtde ladowany poprzez LLO3, cewki odchylania
poziomego, pierwotne uzwojenie 1-2 FBT, indukcyjnosc LLO9 do sredniego napiecia mnig wiecg rownego
napieciu zaslania B+. Jedi TLO2 zostanie teraz wprowadzony w nasycenie przez sopien serowania tek, jak to
juz wyjasniono, dioda tlumiacai kondensator strojenia (powrotu wiazki) CL04 zostga zwarte do masy. Dzieki
ladunkowi uzyskanemu przez S-kondensator CLO5 napiecie mnigj wiecg rowne B+ przykladane jest poprzez
cewke odchylania poziomego (HDY), w wyniku czego prad w HDY rosnie liniowo. Odpowiadato przesuwowi
strumienia elektrondw od srodka ku prawe krawedzi ekranu.

Réwnoczesnie prad liniowy rosnie takze w pierwotnym uzwojeniu 1-2 FBT. Stopien sterowaniawylacza TLO2,
gdy prad elektronowy osaga prawa krawedz ekranu. Poniewaz prad odchylania w HDY oraz prad w
uzwojeniu pierwotnym FBT nie moze juz plynac przez TLO2, energia magnetyczna zmagazynowana w HDY
oraz W uzwojeniu pierwotnym FBT powoduje powstanie oscylagii miedzy kondensatorem strojenia CL 10,
CLO4 i indukcyjnoscia HDY,, a indukcyjnoscia uzwojenia pierwotnego FBT. Oscylacja ta odpowiada czasowi
powrotu strumienia. Podczas tgj fazy oba prady beda ladowac CL0O4 i CL10 do wysokiego napiecia (napiecie
powrotu), spadna do zerai przelacza biegunowosc (przy czym CLO4 i CL10 rozladowuja Sie do indukcyjnosci
odczepu 2).

Napiecie powrotu strumienia przeniesione na wtdrne uzwojenie FBT zostgie wyprostowane i wygladzone tek,
aby zaslac rGzne zadlacze pomocnicze. Spadek i zmiana biegunowosci pradu HDY powoduja, ze strumien
elektronéw szybko powracado lewe krawedzi ekranu.

Gdy CLO4 i CL10 sa cdkowicie rozladowane, HDY dzidgac jako zrédlo pradowe dazy do ponownego
naladowania ich w przeciwnym kierunku. Powoduje to wlaczenie diody tlumiacg czyli DLO4, ktdra utrzymuje
ten prad wsteczny az do jego spadku do zera. Faza ta odpowiada omiataniu przez strumien eektronowy lewg
polowy ekranu. Nastepnie TLO2 zostgje ponownie wlaczony i cykl powtarza se.

RLO5, DLO3,CLO3 ganowia obwod opcjondny do usuwania oscylagi wynikgacych z naglych zmian
obciazenia FBT, co powoduje niepozadane efekty podobne do poziomeg modulagji fazy. Jest to szczegdlnie
widoczne w podaci zjawiska ,,zebdw myszy” na wzorze kratownicy. DLO8 jest takze podzespolem
opcjonanym do przesuwania obrazu w poziomie dla korygowania jego centrowania.

Cewka liniowosci LL03 ma za zadanie poprawiac liniowosc pozioma obrazu. Dokladna andiza wykazaa by, ze
napiecie na HDY jest wyzsze w trakcie czasu przewodzenia diody tlumiacg, niz w trakcie przewodzenia
tranzystora mocy. W wyniku tego obraz wyglada na bardzig scisniety po prawe, niz po lewg stronie; cewka
liniowosci koryguje to, przeciwstawigac wyzsza indukcyjnosc pradowi plynacemu w diodzie tlumiacg. W
kierunku przeciwnym indukcyjnosc jest bardzo mala. Rezystor RLO3 i CL33 przydiawiga cewke liniowosc,
zapobieggac W ten §posdb niepozadanym oscylacjom.

Opcjonany obwdd LCR LLO8-CLO8-RLO8 redukuje impedancje b. wysokiego napiecia (EHT) i usuwa
zafdowania (zjawisko zadaniania) nalinii Sartu na obrazie. Wskutek indukcyjnosci i pojemnosci rozproszeniaw
FBT oscylacgje generowane sawewnatrz FBT i powoduja powstawanie widoczng interferencji na sygnae wizji.
Obwdd LCR redukuje te zjawiska.
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Obwod modulatora diody DL0O4, DLO5, DL0O6 i CLO4 zosta dolaczony do schematu ukladu celem
zminimdizowania zjawiska puchniecia (breathing) wynikgacego ze zlg regulagji EHT. Kompensagje puchniecia
obrazu uzyskuje se zmienigac spadek napiecia na S-kondensatorze CLO5 w obwodzie modulatora. TLO2
winien do tych celéw nie miec wbudowang diody tlumiace.

2.3 Transformator powrotu

FBT wytwarza nastepujace napiecia:

EHT/bardzo wysokie napiecie

Napiecie ogniskowania

Napiecie ekranu (Vg2)

Napiecie zarzenia

+180V do wzmacniaczawizji kineskopu

+VTU do przelaczania TLO3 i do tunera

+13VP do pionowego omiatania dodatniego i do transformatora sterowania

wyprowadzone z +13VP

+12V do 9V 1, do obrobki sygnal w

8.5VSdo IVO1 oraz do zaslania poziomych impul dw sterujacych

5.0vVSdaup (?7?)

-12VP dla pionowego omiatania ujemnego

5VR do zaslaniatunerai teletekstu
Pierwsze trzy napiecia, -12V i +13VP uzyskuje se w trybie powrotu. Zarzenie, VTU i +180V saw trybie
przewodzenia. +180V dolaczone jest do uzwojeniawtérnego dla uzyskania lepszg) regulagji.

Kondensatory CL 16, CL40, CL50 usuwga niepozadana interferencje. Rezystory z bezpiecznikiem termicznym
RL20-RL45-RL51-RL12 chronia przed przeciazeniem lub zwarciem. DL21 ma przesuwac V01 do trybu
gotowosci, gdy CL20 jest zwarty, oraz ma zgpobiegac problemom przegrzewania TLO2 podczas braku
napieciawizji. RL21 i 23 sa potrzebne do tego, aby wytworzyc sciezke do rozladowania CL20, gdy zaslanie
zostanie wylaczone.

Dwa rezystory zarzenia RL12 i RL14 stosowane sa dla zapobiegania nieprawidiowym wartosciom, a nowy
rezystor z bezpiecznikiem termicznym jest potrzebny do uzyskania na zarzeniu 6.4V wartosci skuteczng
niezdeznie od rodzgu obrazu i FBT.

2.4 Ogranicznik pradu strumienia
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Cdem unikniecia przeciazenia eektrycznego kineskopu niezbedne jest ograniczenie usrednionego pradu
srumienia do pewng okredong wartosci. Wartosc te wyznaczggawymiar kineskopu i jego typ. Prad strumienia
jest dedzony przez uklad ogranicznika pradu strumienia (BCL- Beam Current Limiter) pokazany narys. 2. W
trakcie normalng pracy polaczenie RLE5, RL63 i RL60 zngduje Se na potengjde ustaonym przez dzienik
napiecia RL62, RL65 1 RL63. Jedi prad strumienia przekroczy pewnawartosc, zlacze stge Se bardzig ujemne
ze wzgledu na kierunek przeplywu pradu, a wynikgace stad zmiany pradu strumienia podlegaja obrobce przez
RL60, CL61 i DL60 przksztacgac je w gladkie napiecie sae odbierane przez uklad scaony wizji TDA 8842
na wyprowadzeniu 22. Zatem uklad scdony TDA 8842 zmnigsza kontrast przeciwdzidgacy wszelkiemu
dalszemu wzrostowi pradu strumienia.

2.5 Uklad zaniku odchylania poziomego or az zabezpieczenia przed promieniowaniem X

Zbudowano dzienik napiecia, stosujac RL27 i RL29 do generowania sygndu BLAD (FAULT) na
wyprowadzenie 16 mikroprocesora. Zmiany na +180V dedzone sa przez mikroprocesor i przerzucga uklad
scalony wizji TDA 8842 poprzez szyne 1°C do trybu gotowosci (STANDBY) przy pojawieniu sie stanu bledu.

W przypadku rozwarcia obwodu stopnia odchylania (problem laczéwek, zimny Iut, etc ...) +180V spada
natychmiast i rozkaz BLAD powoduje, iz poziom napiecia spada w wyniku tego do +1.8V, wowczas wlacza
Se zabezpieczenie przed zbyt niskim poziomem ngpieciai zamyka sterowanie poziome, aby uniknac zagrozenia
pozarem w wyniku powstania luku.

W przypadku zamkniecia EHT powodujacego promieniowanie X, spadki nagpiecia na RL41 rosna wraz ze
wzrostem +180V. Poniewaz poziom napiecia BLAD osaga +4.2V, mikroprocesor przelacza TDA 8842 w
tryb gotowosci.

Celem zapobiezenia ,faszywych przeaczen” wskutek przeskoku iskry na kineskopie, luku, szuméw, €tc ... tryb
gotowosci  zostgje wlaczony w ciagu 6 sekund po wykryciu bledu.
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3.0 Kluczowe podzespoly
TBA/ :Do przydzidenia
Miegjsce Tocom Opis
LLO1 20814520 Trandformator sterowania
TLO2 Tranzystor mocy
16004550 BUHS515TH
20578720 S2000N
LLO5 20820700 FBT
20840590 147
20801770 207/21”
20835940
LLO3 80367500 Cewka liniowosci
CLO4 Kondensator strojeniowy CFS
80304700 6n6
CLO5 S-kondensator CFS
43441500 360 nF
20053100 390 nF
43044300 470 nF
MLO3 20784700 Radiator (wspdiny z pionowym
ukladem scalonym)
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4.0 Specyfikacja docelowa

1

o o

o

f.

g.
h

. Liniowosc w poziomie : < 10%

j.

20- 21 cdli

Napieciawyjsciowe przy 750 HA, chyba ze podano inaczeg

EHT : 26.5£0.5 kV dla20-21 cai @ O lsrumienia

Zakres napiec ogniskowania: 22.0% do 34.5% EHT

ZakresVg2: 350V do 1500 V

Zadlaniewizji : 180£5V

-VNP:-12.0+0.5V

VP:13.0£05V

SVR:5.0£05V

Napiecie zarzenia: 6.7+0.2 V wartosci skuteczng @ O lgrumienia
ImpedancjaEHT : DEHT < 1.5 kV @ Dprad strumienia: 0 do 1100 mA
Napiecie ruchu powrotnego strumienia: 1300V przy pradzie srumienia: 1.1 mA
Czas ruchu powrotnego : Tr : 11.3 £0.3 n5 dla kazdego strumienia
Maksymany prad srumienia: 1100 mA

Zafdowania FBT po fazie robocze (100-300 mA) : L 12%; 4-ty cykl L 1%.
Zafdowania FBT po fazie roboczg (> 300 mA), L 12%; 4-ty cykl L 2 %.
Szerokosc omiatania: kineskop mono 5.5 0.5 przy pradzie srumienia: 750 mA
Zakladkaw poziomie : 9%+3%

Puchniecie obrazu : < 3% przy Dpradu strumienia: 100 mA do 1100 mA
Napiecie tetnienia

-VNP tetnienia (50 + 100 Hz) : max 1.0 V miedzyszczytowego

-VNP tetnienia (15 kHz) : max 0.5 V miedzyszczytowego

V13 tetnienia (50 + 100 Hz) : max 0.8V miedzyszczytowego

V13 tetnienia (15 kHz) : max 0.5V miedzyszczytowego

V5.0 tetnienia (15 kHz) : max 0.1 V miedzyszczytowego

V180 tetnienia ; (50 + 100 Hz) : max 1.0 V miedzyszczytowego

V180 tetnienia: (15 kHz) : max 0.5V miedzyszczytowego
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2. 14 cdi.
Napieciawyjsciowe przy 600 mA, chyba ze podano inacze
EHT : 23.0£0.5kV @ O lgrumienia
Zakres napiec ogniskowania: 22.0% do 32.0% EHT
ZakresVg2: 300V do 1500 V
Zadlaniewizji : 160£5V
-VNP: -11.0+0.5V
V13:12.0£05V
Napiecie zarzenia: 6.7£0.2 V wartosci skuteczngy @ O lsrumienia

o o

o

d. Maksymany prad strumienia: 800 mA

e. ZafaowaniaFBT po fazie roboczg (100-300 mA) : L 12%; 4-ty cykl L 1%.
Zafdowania FBT po fazie roboczg (> 300 mA), L 12%; 4-ty cykl L 2 %.
f. Szerokosc omiatania: kineskop mono 5.5 £0.5 przy pradzie strumienia.: 600 mA

g. Zakladkaw poziomie: 9%+3%
h

. Liniowosc w poziomie : < 10%

ImpedancjaEHT : DEHT < 1.5 kV @ Dprad strumienia: 0 do 800 nA
Napiecie ruchu powrotnego strumienia: 1300 V przy pradzie srumienia: 800 mA
Czas ruchu powrotnego : Tr : 11.3 £0.3 n5 dlakazdego strumienia

i. Puchniecie obrazu : < 3% przy Dpradu strumienia: 100 mA do 800 mA

J- Napiecietetnienia:
-VNP tetnienia (50 + 100 Hz) : max 0.75 V miedzyszczytowego
-VNP tetnienia (15 kHz) : max 0.5 V miedzyszczytowego
V13 tetnienia (50 + 100 Hz) : max 0.8 V miedzyszczytowego
V13 tetnienia (15 kHz) : max 0.5V miedzyszczytowego
V5.0 tetnienia (15 kHz) : max 0.075 V miedzyszczytowego
V160 tetnienia ; (50 + 100 Hz) : max 1.0 V miedzyszczytowego
V160 tetnienia: (15 kHz) : max 0.5V miedzyszczytowego
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